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非易失存储器
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摘要：半导体存储器是集成电路最重要的技术之一，有着巨大的市场。主流的硅基

浮栅存储器逐渐面临理论和技术限制，基于新材料、新结构、新原理和新集成架构
的新型存储技术成为高密度存储发展的趋势。本报告将介绍电荷俘获存储器（CTM）
和阻变存储器（RRAM）这两种新型存储器实现应用所需解决的基本科学问题，以
及中科院微电子所在材料、机理、可靠性、集成等方面的研究进展和成果。

北京大学物理学院凝聚态物理与材料物理所
http://www.phy.pku.edu.cn/~icmp/forun/2016/2016qiu.xmll
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